
Тест № 1
по предмету «Основы электроники»
1. Какое соотношение между электронной и дырочной проводимостью в чистом полупроводнике?
а) Электронная проводимость равна дырочной.
б) Электронная проводимость больше дырочной.
в) Электронная проводимость меньше дырочной.

2.  Для получения полупроводника n-типа в германий вводят примесь:
а) трехвалентного элемента;
б) четырехвалентного элемента;
в) пятивалентного элемента.

3. Что такое степень интеграции микросхемы?
а) Это количество пассивных элементов в 1 см3  объема.
б) Это количество активных элементов в 1 см3  объема.
в) Это количество активных и пассивных элементов в 1 см3  объема.

4. Какой из элементов микросхемы относится к активным?
а) конденсатор.
б) диод.
в) дроссель.

5. Между какими электродами транзистора приложено входное напряжение в схеме с общей базой?
а) Между эмиттером и базой.
б) Между коллектором и базой.
в) Между эмиттером и коллектором.

6. Какие носители являются основными в полупроводниках  p-типа?
а) Электроны.
б) Отрицательные ионы.
в) Дырки.

7. Какой из пробоев p-n-переходов является необратимым?
а) Лавинный.
б) Электрический.
в) Тепловой.

8. Какие преобразования осуществляются в электронно-лучевых трубках (дайте точный и полный ответ)?
а) Преобразование электрических сигналов в видимое изображение.
б) Преобразование видимых изображений в электрические сигналы.
в) То или другое – в зависимости от типа ЭЛТ.

9. Для чего нужен аквадаг?
а) Для фокусировки пучка электронов.
б) Для регулирования яркости.
в) Для улавливания вторичных электронов.

10. Какой из фотоэлементов может работать как в генераторном, так и преобразовательном режиме?
а) Фоторезистор.
б) Фотодиод.
в) Вакуумный фотоэлемент.

11. Как изменяется сопротивление фотодиода при освещении?
а) Незначительно уменьшается.
б) Незначительно увеличивается.
в) Значительно уменьшается.

12. К какому зажиму источника питания подключается эмиттер транзистора n-p-n-типа при применении его в схемах усиления?
а) К любому.
б) К положительному.
в) К отрицательному.

13. Какой буквой в маркировке обозначают управляемый тиристор?
а) Т.                      б) У.                   в) П.

14. Какая из схем включения транзистора обеспечивает наибольшее усиление по току:
а) схема с общей базой;
б) схема с общим эмиттером;
в) схема с общим коллектором. 


Тест № 2
по предмету «Основы электроники»
1. Какое из перечисленных веществ необходимо ввести в кристалл германия или кремния в качестве примеси, чтобы получить полупроводник с электронной электропроводностью?
1. Фофор
2. Алюминий. 
3. Индий.
2. Какая микросхема содержит навесные полупроводниковые элементы?
1. Гибридная.
2. Полупроводниковая
3. И та и другая
3. К какому зажиму источника питания подключается коллектор транзистора p-n-p-типа в схемах усиления?
1. К любому
2. К положительному.
3. К отрицательному.
4. Какая из схем включения транзистора обеспечивает наибольшее усиление по току:
1. схема с общей базой;
2. схема с общим эмиттером;
3. схема с общим коллектором.
5. Какая проводимость создается у химически чистого полупроводника при введении донорной примеси?
1. Электронная
2. Дырочная
3. Ионная.
6. Как можно увеличить собственную проводимость полупроводника?
1. Ввести трехвалентную примесь.
2. Повысить температуру.
3. Понизить температуру.

7. Фотодиод – это …(указать неправильный ответ)
1. Полупроводниковый фотоэлектрический прибор, имеющий один p-n-переход и два вывода.
2. Фотогальванический элемент, преобразующий лучистую энергию в электрическую.
3. Фотоэлектрический прибор с внешним фотоэффектом.
8. В каком ответе дано правильное определение фототока фоторезистора?
1. Ток, проходящий через фоторезистор, при освещении.
2. Ток, проходящий через фоторезистор, при затемнении.
3. Разность между световым и темновым токами.
9. Какой из элементов микросхемы относится к пассивным?
1. Транзистор.
2. Диод.
3. Дроссель. 
10.  К  какому типу относится микросхема содержащая 120 элементов?
1. МИС.
2. СИС.
3. БИС.
11. Сколько переходов имеет тиристор?
1. 3                   2. 4                3. 5   
12. Диодный ключ строится на:
1. Выпрямительном диоде;
2. Импульсном диоде;
      3. Варикапе. 
13. Как изменяется сопротивление фотодиода при освещении?
     1. Незначительно уменьшается.
     2. Незначительно увеличивается.
               3. Значительно уменьшается
          14. Какое соотношение между электронной и дырочной проводимостью в чистом полупроводнике?
а) Электронная проводимость равна дырочной.
б) Электронная проводимость больше дырочной.
в) Электронная проводимость меньше дырочной.








Тест № 3
по предмету «Основы электроники»

1. Фотодиод – это …(указать неправильный ответ)
1. Полупроводниковый фотоэлектрический прибор, имеющий один p-n-переход и два вывода.
2. Фотогальванический элемент, преобразующий лучистую энергию в электрическую.
3. Фотоэлектрический прибор с внешним фотоэффектом.
2. В каком ответе дано правильное определение фототока фоторезистора?
1. Ток, проходящий через фоторезистор, при освещении.
2. Ток, проходящий через фоторезистор, при затемнении.
3. Разность между световым и темновым токами.
3. Какой из элементов микросхемы относится к пассивным?
1. Транзистор.
2. Диод.
3. Дроссель. 
4. К  какому типу относится микросхема содержащая 150 элементов?
1. МИС.
2. СИС.
3. БИС.
 
5. Сколько переходов имеет тиристор?
1. 5                   2. 4                3. 3 

6. Электронный генератор – это…
1. Устройство, преобразующее электрическую энергию источника постоянного тока в энергию незатухающих электрических колебаний заданной формы и частоты.
2. Это электростатическое устройство, состоящее из замкнутого магнитопровода, на котором расположены две или несколько обмоток.
3. Фотогальванический элемент, преобразующий лучистую энергию в электрическую.
7. Диодный ключ строится на:
1. Выпрямительном диоде;
2. Импусном диоде;
3. Варикапе.
8. Существует 3 основных логических операции:
1. «ДА», «ИЛИ», «НЕ».         2. «ИЛИ», «НЕ», «И».      3. «ИЛИ», «И», «ДА».
9. Какое из перечисленных веществ необходимо ввести в кристалл германия или кремния в качестве примеси, чтобы получить полупроводник с электронной электропроводностью?
1. Фофор
2.Алюминий.
3. Индий.
10. Какая микросхема содержит навесные полупроводниковые элементы?
1. Гибридная.
2. Полупроводниковая
3. И та и другая
11. К какому зажиму источника питания подключается коллектор транзистора p-n-p-типа в схемах усиления?
1. К любому
2. К положительному.
3. К отрицательному.
12. Какая из схем включения транзистора обеспечивает наибольшее усиление по току:
1. схема с общей базой;
2. схема с общим эмиттером;
3. схема с общим коллектором.
13. Как можно увеличить собственную проводимость полупроводника?
1. Ввести трехвалентную примесь.
2. Повысить температуру.
3. Понизить температуру.
14. Какая проводимость создается у химически чистого полупроводника при введении донорной примеси?
1 электронная 
  2.Дырочная 
  3. Ионная.
 






                                                                         Тест № 4
по предмету «Основы электроники»
1. Для чего нужен аквадаг?
а) Для фокусировки пучка электронов.
б) Для регулирования яркости.
в) Для улавливания вторичных электронов.

2. Какой из фотоэлементов может работать как в генераторном, так и преобразовательном режиме?
а) Фоторезистор.
б) Фотодиод.
в) Вакуумный фотоэлемент.

3. Как изменяется сопротивление фотодиода при освещении?
а) Незначительно уменьшается.
б) Незначительно увеличивается.
в) Значительно уменьшается.

4. К какому зажиму источника питания подключается эмиттер транзистора n-p-n-типа при применении его в схемах усиления?
а) К любому.
б) К положительному.
в) К отрицательному.
5. Какими буквами на схемах обозначают тиристор?
а. VS             б. VT              в. VD

          6. Какая из схем включения транзистора обеспечивает наибольшее усиление по току:
а) схема с общей базой;
б) схема с общим эмиттером;
в) схема с общим коллектором.
7. Диодный ключ строится на:
а) Выпрямительном диоде;
б) Импульсном диоде;
в) Варикапе.
8. Какое из перечисленных веществ необходимо ввести в кристалл германия или кремния в качестве примеси, чтобы получить полупроводник с электронной электропроводностью?
а) Индий
б) Алюминий.
В) Фосфор
          9. Какое соотношение между электронной и дырочной проводимостью в чистом полупроводнике?
а) Электронная проводимость равна дырочной.
б) Электронная проводимость больше дырочной.
в) Электронная проводимость меньше дырочной.
       10. Для получения полупроводника n-типа в германий вводят примесь:
а) трехвалентного элемента;
б) четырехвалентного элемента;
в) пятивалентного элемента.

11. Что такое степень интеграции микросхемы?
а) Это количество пассивных элементов в 1 см3  объема.
б) Это количество активных элементов в 1 см3  объема.
в) Это количество активных и пассивных элементов в 1 см3  объема.

12.Какие носители являются основными в полупроводниках  p-типа?
а) Электроны.
б) Отрицательные ионы.
в) Дырки.
13. Какой из пробоев p-n-переходов является необратимым?
   а) Лавинный.
б) Электрический.
в) Тепловой.

14. Какие преобразования осуществляются в электронно-лучевых трубках (дайте точный и полный ответ)?
а) Преобразование электрических сигналов в видимое изображение.
б) Преобразование видимых изображений в электрические сигналы.
в) То или другое – в зависимости от типа ЭЛТ.

